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成果摘要： 

窄禁带半导体红外焦平面列阵是当代红外光电子物理和技术学科的前沿。研究了碲镉汞薄膜材料的生长及掺杂，解决了

HgCdTe薄膜材料分子束外延制备中若干关键技术问题，制备了各种波段的碲镉汞薄膜材料，其性能参数符合红外焦平

面列阵制备的需要，达到国际一流水平；研究了碲镉汞薄膜材料的表征，解决了国际上碲镉汞研究中若干重要疑难问

题，发现多项实验规律，提出多个描述碲镉汞物理参数的表达式和表征材料性能的新方法；研究了在碲镉汞p-n结及器

件模型和机理；焦平面列阵器件工艺及可靠性，在国内是领先的，还研究了器件性能与高能辐射损伤的规律，掌握了器

件抗辐射加固技术。 
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